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Mikroelektronik Dresden

® Scholtkreis enthalt 4 voneinander unaobhéngige
NAND-Gatter mit je 2 Eing@ngen

@ Jeder Fingang zeigt Schmitt-TriggerVerhalten

[ ] CMOS5-Technologie

AnschluBbelegung und Schaltreichen

AnschluBbelegung = Ansicht von oben
Markierung kennzeichnet Seite
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Gehduse 14poliges DIL-Plastgehbuse
Bauform: 21.2 1.2.14 nach TGL 26713

Masse: co.10g

Typstandard : TGL 38492
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Uor Betriebsspannung



Behandlungshinweise
3 Die MOS-Behandlungsvarschriften des Herstellers sind ein-
zuhalten, Legische Eingongssignole dirfen nicht angelegt
werden, wenn die Betrlebsspannung obgeschaltet ist. Alle
unbenutzten Eingénge missen entweder mit Uob eder Uss
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5 & verbunden sein,

8 E & i - Applikation

9 ® Einsatz als NAND mit Schmitt-Trigger-Eingingen
13 & + 41 ® Oszillatoren '
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® Schwellwertschaltar

Technische Daten

Grenzwerte
(alle Spoannungen sind ouf Uss bezogen)

Kenngrafe Symbal Wert Einheit
Betriebsspannung Upy -05...18 v
i u

Emgnngnpj:mnung 1 —05...Ubp+05 V

Ausgangsspannung o

Eingongsstrom

je Eingang TR 10 mé

Verlustleistung Pv 300 mw

Verlustleistung

e Ausgang Pwii 100 mw

Lagertem peratur #y - 55...125 o

Betriebsbedingungen

KenngréBe & Symbaol Bedingungen Wert

Betrichsspannung Upn 3...15 ¥

H-Eingangsspannung Ui Upg = 5Y T O |
Upp =10V ...103V ") Kleinstwert Uik und GraBt-
Ugp =153V ...153V wert Ui, ergeben sich ous

L-Eingangsspannung I¥[TH ~-03...% V¥ Pﬂ_'ilt'rvﬂl und négoativer

Umgebungstemperatur ¥ -25...1m *C Lr:l?g:r:;s'd:::.“"pnn"ung
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Statische Kennwerte
KenngroBe Symbol Einstellwerte Wart
U U, Yo s Upo min max
VM M N O m
Ruhestrom koo 5 25 5 1,0 uh
70 30,0 uh
10 25 10 2.0 A
70 60,0 1A
15 25 15 4.0 uA
7 1200 A
Positive Trigger-
schwellspannung Ui 5 22 38VY
10 46 7avn
15 6.8 108V Y
5 24 40V T
10 5,6 82VvHh
15 63  127VH
MNegative Trigger-
schwellspannung U 5 0.9 2BV Y
10 25 52V 7
15 40 ' T4V
5 1.4 3z2vH
10 34.  S8VH
15 448 2.6V
Hysteresespannung Un 5 03 1.6V
10 1.2 av
15 1.6 50V
L-Ausgangsstram T, 5 04 25 5 0.5 mA
70 0.42 mA
10 05 25 10 1.3 mA
70 1.10 mA
15 1.5 25 15 3.4 mA
70 28 mA
H-Ausgongsstrom lom 5 46 25 5 = 5.1 ma
70 0,42 mA
5 25 25 5 1,60 mh
0 13 mA
10 5 25 10 1.3 mA
70 1.1 mA
15 135 25 15 34 mA,
70 2B mA
L-Ausgangsspannung U, 5 5 005 v
10 10 005Y
15 15 005V
H-Ausgongsipannung Wow 5 5 4,95 v
10 10 2,95 W
15 . 15 14,95 v
Eingangsresistram gl 25 0.1 uA
70 1.0 wh
Eingangskapazitat Ci 7.5 pF
Dynamische Kennwerte
KenngréBe Symbeol Einstallwerte Mon.-Wert
Ui Ci. da Upo
v (pF) ("C) v
Laufrait
H/L; L/H tp 5 50 25 5 600 ns
10 10 300 ns
15 13 240 ns
Anstlegs- und
Ausfallzeit e 5 5 200 ns
10 10 100 ns
15 15 B0 ns

U 4093 D

)} Eingangssignol liegt an
jeweils einem Eingang der
Gatter, Unbenutzter Ein-
gang an U,

) Eingangsignal liegt an

beiden Einggngen eines
Gatters. Unbenutzte Ein-
gfinge der anderen Gaotter
an Upo,



Ubertragungsfunktion Funktion Ausgangsspannung/
Ausgangsstrom lok
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5 *C
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Upp = 5V
8 =250C
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Funktion Ausgengsspannung/ Funktion Gutterloufeit/

Ausgangsstrom low Betriebsspannung Unp
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T i T T 1
10 — 20 5 10 — 5
U 00 % Uop [V]
LI| 5@& EE-HI'-
Uss 10 9%
U 4093 D: 137 BT 47 009 409302
U o
Un Dia liege Diatenblétier dimnan
Uol % Lien und:' ke '
lichksiten n:llru.hu-dn::muv-blnd-
lichkmiien abgeisast warden
Anderungen im Sinne des techni
schan Fortschritts sind vorbahalien
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